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SBD20C45T/F/M/D 是采用硅外延工艺制作而成的肖特基整流二极管，保

护环结构可以起到过压保护的作用，并且可以提高产品的可靠性。 

产品广泛应用于开关电源、极性保护电路等各类电子线路中。 

 

 具有过压保护的保护环结构 

 抗冲击能力强 

 低功耗，高效率 

 正向压降低 

 结温可以到 150C 
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SBD20C45T TO-220-3L SBD20C45T 无铅 料管 

SBD20C45F TO-220F-3L SBD20C45F 无铅 料管 

SBD20C45M TO-251D-3L SBD20C45M 无卤 料管 

SBD20C45T TO-220HW-3L SBD20C45T 无铅 料管 

SBD20C45D TO-252-2L SBD20C45 无卤 料管 

SBD20C45DTR TO-252-2L SBD20C45 无卤 编带 

( TC=25C) 

  

最大反向峰值电压 VRRM 45 V 

正向平均整流电流 IFAV 20 A 

正向峰值浪涌电流@8.3ms IFSM 150 A 

工作结温范围（注 1） TJ -55~150 C 

存储温度范围 TSTG -55~150 C 

注 1：
a)Rth(j

1

dTj

dPtot


 避免器件热失控的使用条件。 

 

芯片对管壳热阻(TO-220-3L\TO-220HW-3L) RθJC 2.0 C/W 
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版    本： 2.5   作    者： 殷资 

修改记录： 

1. 修改极限参数 

版    本： 2.4   作    者： 殷资 

修改记录： 

1. 修改典型特性曲线 

版    本： 2.3   作    者： 殷资 

修改记录： 

1. 修改 TO-220HW-3L 封装信息 

2. 修改 TO-220-3L 封装信息 

版    本： 2.2   作    者： 殷资 

修改记录： 

1. 修改 TO-220F-3L 封装信息 

2. 增加 TO-220HW-3L 封装形式 

3. 增加 TO-252-2L 封装形式 

版    本： 2.1   作    者： 殷资 

修改记录： 

1. 增加 TO-251D-3L 封装 

版    本： 2.0   作    者： 张科锋 

修改记录： 

1. 修改“极限参数” 

版    本： 1.9   作    者： 张科锋 
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1. 修改“极限参数” 

版    本： 1.8   作    者： 张科锋 
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版    本： 1.6   作    者： 张科锋 

修改记录： 
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版    本： 1.5   作    者： 张科锋 

修改记录： 

1. 修改“电参数规格” 
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